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*План лекции

1. Порядок заполнения атомных орбиталей электронами.
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1. Порядок заполнения АО электронами 

*Принцип наименьшей энергии:

в основном состоянии заполняются АО в порядке повышения

уровня энергии орбиталей.

Энергия подуровней растет в ряду: 

1s < 2s < 2 p < 3s < 3p < 4s ≈ 3d < 4p < 5s ≈ 4d < 5p < 6s < 4f≈5d

< 6p < 7s < 5f≈6d...
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1. Порядок заполнения АО электронами 
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1. Порядок заполнения АО электронами 

*Правила В. M. Клечковского:

1. С увеличение энергии и соответственно заполнение АО

происходит в порядке возрастания суммы квантовых

чисел n+l.

2. При равной сумме (n+l) - в порядке возрастания числа n.
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1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4

Сумма n+l : 1 2 3 3 4 4 5 5

3<4
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*Принцип «запрета» Паули:

в атоме не может быть 2-х электронов с одинаковым

набором 4-х квантовых чисел.

1 Порядок заполнения АО электронами 

* Правило Гунда:

при заполнении электронами подуровня модуль суммарного

спинового числа подуровня должен быть максимальным.



*Полная электронная формула:

Se 1s22s22p63s23p64s23d104p4

* Сокращенная электронная формула:

Se [Ar]4s23d104p4

*Формула валентных электронов:

Se..4s24p4

*Графическая форма:
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1. Порядок заполнения АО электронами 

(p = 34, e = 34)
34

79Se
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1. Порядок заполнения АО электронами 

Явление «провала» электрона

— переход ē с внешнего энергетического уровня на более

низкий, что объясняется большей энергетической

устойчивостью образующихся при этом электронных

конфигураций.

1)при заполнении уровня и подуровня устойчивость электронной

конфигурации возрастает

2) особой устойчивостью обладают заполненные (s2, p6, d10, f14) и

наполовину заполненные (p3, d5, f7) конфигурации.
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